



 Toggle navigation    
 


	首页
	元器件品牌
	我要上传
	手机端


 
 	加载中...
	


 












马上查询





 







MCM54260BJ70 [MOTOROLA] 

Fast Page DRAM, 256KX16, 70ns, CMOS, PDSO40, 0.400 INCH, SOJ-40; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 MCM54260BJ70
	生产厂家：	
	    MOTOROLA, INC
      
	描述和应用：	Fast Page DRAM, 256KX16, 70ns, CMOS, PDSO40, 0.400 INCH, SOJ-40
 动态存储器 光电二极管 内存集成电路
	PDF文件：	总32页 (文件大小：723K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：MCM54260BJ70参数
	是否Rohs认证	不符合
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	MOTOROLA INC
	包装说明	0.400 INCH, SOJ-40
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.32.00.02
	风险等级	5.85
	Is Samacsys	N
	访问模式	FAST PAGE
	最长访问时间	70 ns
	其他特性	RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH
	I/O 类型	COMMON
	JESD-30 代码	R-PDSO-J40
	JESD-609代码	e0
	长度	26.035 mm
	内存密度	4194304 bit
	内存集成电路类型	FAST PAGE DRAM
	内存宽度	16
	功能数量	1
	端口数量	1
	端子数量	40
	字数	262144 words
	字数代码	256000
	工作模式	ASYNCHRONOUS
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	组织	256KX16
	输出特性	3-STATE
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	SOJ
	封装等效代码	SOJ40,.44
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	电源	5 V
	认证状态	Not Qualified
	刷新周期	512
	座面最大高度	3.76 mm
	自我刷新	NO
	最大待机电流	0.001 A
	子类别	DRAMs
	最大压摆率	0.1 mA
	最大供电电压 (Vsup)	5.5 V
	最小供电电压 (Vsup)	4.5 V
	标称供电电压 (Vsup)	5 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	J BEND
	端子节距	1.27 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	宽度	10.16 mm
	Base Number Matches	1


	MCM5L4260BT70
	MCM54260BT80
	MCM5S4260BT80
	1715014
	FMP-G5FS
	0638279800
	HHM2909C8
	NCT12-221L1-1B-PF
	MAX6639AEE+
	MAX6639AEE+T
	MAX6639ATE+T
	MAX6639ATE+
	MAX6639FAEE+
	ICO-308-ZPGG-L
	ICO-308-ZPGT
	ICO-308-ZP-GT-L
	ICO-308-ZPGT-L
	ICO-316-ZPGG-L
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	TLGU53C(F)
	TLGU53D(F)
	HY27SS08561M-FCB
	HY27SS08561M-FIB
	HY27SS16561M-FIB
	HY27US16561M-FPCB
	ESATA-001-113-1-1
	POC-4.000
	AA3022SGS-4.5SF
	OM7585AST
	GRM319B51E154KD01D
	MC9S12DJ256BVFU
	SST11CP15-QUBE
	933500080112
	933676550112
	7816.6481.0
	SI5328C-C-GM
	SI5328C-C-GMR
	SI5328B-C-GMR
	ATWINC3400-MR210CA
	26-60-6110
	SCM-2-NL
	MK1716-01RLFT
	MK1716-01RT
	MIC47150WD-TR
	131-1801-376
	FM1/2C1R0F200
	LMH6526SPX/NOPB
	HM2S10PE5100AALF
	SI4732-A10-GSR
	SI4732-A10-GS
	SX6126
	W124GT
	FH25P5G2-1003
	G9052RC1U
	MP24875DN-Z
	Z8F0412PK020EC
	ATR0844-PFQG
	EDB34025
	SBT160DL
	SBT160DN
	CL230-0019-7-50
	CG110LTE
	CG110LS
	CG110MSTE
	BUK7509-75A,127
	1005385
	LTC4257CDD#PBF
	LTC4257CS8#TRPBF
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	N74F673AD
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	1709708
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描述和应用

Fast Page DRAM, 256KX16, 70ns, CMOS, PDSO40, 0.400 INCH, SOJ-40
 动态存储器 光电二极管 内存集成电路
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